SD 335/SD 337/SD 339

w

Gesamtverlustleistung
Totel power dissipatian

SD 335/SD 337/SD 339

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-Leistungstransistoren
Silicon NPN Epitaxial Planar Power Transistors

t, = 25°C Piot 12,5 w
Anwendungen: Allgemein im NF-Bereich Application: General in AF-range tomb = 40°C Prot L W
Vergleichbarer Typ: BD 135, BD 137, BD 139  Comparable type: BD 135, BD 137, BD 139 Sperrschichttemperatur 150 °C
Junction temperature tj
Besondere Merkmale: Features: Umgebungstemperaturbereich 12 e
i e Ambient temperaoture range tams ~55 .. -
& Verlustleistung 12,5 W & Power dissipaticn 12,5 W Lagerungstemperaturbereich .
@ Gepoart lieferbar ® Matched pairs available Storage temperature range Lstg —355... +150
® S'Dd33k5l scjw 337, 5D 339 @ SD 335, sID 337, SD 339 Wermewiderstande Min.  Typ Max
sind komplementdr zu are complementary to Thermal resistance
5D 336, 5D 338, 5D 340 5D 336, SD 338, SD 340 U b
Sperrschicht-Umgebung
i i i ; lunction-ambient Rinla 110 KW
Abmessungen in mm Dimensions in mm . ..
Sperrschicht-Gehouse "
15 _ Junction-case Rinic 10 W
Statische Kenngrében
Koliektor r'rTit metallischer Collector connected with De churucteris?ics tamp == 25°C — 5K
Montagefitiche verbunden \ metallic surface
Gehduse Bauform N, ! Case construction N, Kollekior-Basis-Reststrom
@hnlich SOT 32 3’1— similar SOT 32 Collector cut-off current | Py 100 oA
TGL 11 811 : TGL 11 811 Ugg =30V ceo
Plastgehduse Plastic cose Kallektor-Emitter-Reststrom
Masse ca. 0,75 g Weight about 0.75 g Collector cut-off current
Ucpg=45V SD 335 lceo 5 nA
Ucp=460V sD 337 lceo <5 nA
Ucg==80V SD 339 Iceo <5 nA
Absolute Grenzdaten SD335 SD337 SD339 E‘“f::e r- 3‘15'5;595‘:;::;"
. . cut-off cu
Absolute maximum ratings mIU:; —5V lEBO < 5nA 10 pA
Kollektor-Basis-Spannung ¥olickior-Emitter-Reststrom
Collector-base voliage Ucgo 45 60 80 W Collector cut-off current
Kollektor-Emitter-Spannung Rpe=1kOhm
Collector-emitter veltage Uceo 45 &0 80 v Ucp=43V SD 3135 IcER < nA
Emitter-Basis-Spannung Uep == 60 V SD 337 Icer <2 nA
Emitter-base voltage Uero 5 Y Uce =80V SD 339 Icer S nA
|
Koflektorstrom Kollektor-Basis-Durchbruchspannung
Collector current I 1.3 A |
Kollektorspitzenstrom Collector-base breakdown voltage v
P fc=1mA 5D 335 Umerycso 45
i(a:mlhect::rr peak current lem 2 A SD 337 Uryceo 60 \\;
asisstrom SD 339 Uerycso 80
Base current Ig 0,2 A }
e e i
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